
2Т847А, КТ847А

Транзисторы кремниевые мезалланарные структуры п-р-п 
переключательные. Предназначены для применения в источни­
ках вторичного электропитания. Выпускаются в металлическом 
корпусе со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. 
Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.
Изготовители —  акционерное общество «Элиз*, г. Фрязи- 

но, Московская область, акционерное общество «Кремний*, 
г. Брянск.

2Т847А, КТ847А
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Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 1/ю = 3 В, /к = 15 А:

Г = +25 °С...................................... ................
Т м̂ин и +.100 С, не менее.............. .......

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при = 10 В, /к = 1,5 А,
не менее.................................................................

типовое значение...........................................
Граничное напряжение при /к = 0,1 А,
4  нас =  А, 1.  =  25 мГн, не менее.................
Напряжение насыщения коллектор— эмиттер 
при /к = 15 А, 4 = 5 А ........................................

Время спада при 6/ю = 200 В, /к = 15 А,
4  =  3 А, 0ЭБ = 7,5 В, не более.................
Время рассасывания при С/ю = 200 В,
4 = 15 А, 4 = 3 А, С/ЭБ = 7,5 В, не более 
Обратный ток коллектора, не более:

8...9,5*..25*
5

15 МГц 
40* МГц

350 В

0,2* ..0,5*... 
1,5 В

1,5 мкс

3 мкс
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Г = Гмин.*.+25 X  при С/ць = 650 В ..............  5 мА
Т  =  +100 X  при икъ = 400 В ....................... 5 мА

Обратный ток эмиттера при 1!эь = 8 В,
не более.......................................... ...................... 100 мА
Емкость коллекторного перехода
при 1/кв = 400 В, не более............ ......................  200 пФ

типовое значение....................— .... .............  100* пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер1
при = 10 Ом, Т  = Гмин...+75 “С .................... 650 В

1 При Гк > +75 X  постоянное напряжение снижается линейно до граничного 
напряжения.

Импульсное напряжение коллектор— эмиттер1
при /^э =  10 Ом, = 20 мс, = 1,5 мкс,
Гк = Гмин...+75 X ............... ................................. 650 В
Постоянное напряжение база— эмиттер...........  8 В
Постоянный ток коллектора..............................  15 А
Импульсный ток коллектора при 7И = 2 мс....... 25 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора2 3 при Гк *  7̂ ,ин...+25 °С...............................  125 Вт
Температура р-л перехода................................  +200 X
Тепловое сопротивление переход— корпус
при 6/кэ = 12,5 В, ^  = 10 А ................................. 1,4 Х /В т
Температура окружающей среды:

2Т847А............................................................. -60 ...ГК =
= +100 X

КТ847А............................................................. — 45... Гк =
= +100 X

1 При Гк > +75 вС импульсное напряжение снижается линейно до гранично­
го напряжения.

2 При Гк > + 2 5  X  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ­
ность коллектора рассчитывается по формуле

^к. макс = (2 0 0  -  Гк) / 1 А В т .

Допустимое значение статического потенциала 2000 В. 
Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от 
корпуса при температуре припоя +260 X  в течение не более
3 с.

Зависимости электрических параметров 2Т847А аналогич­
ны зависимостям КТ847А.
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Входные характери- Выходные характера Зависимость модуля ко­
стяки стики эффициента передачи

тока от тока коллектора

Ню

Зависимость статического 
коэффициента передачи 
тока от тока коллектора

У к ж . м ч с А Ь и е ,  МКС ПО Ом)

Зависимость максимально допусти­
мого постоянного напряжения кол­
лектор— эмиттер от сопротивления 

база— эмиттер
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Iрас. М К С  1сп. мкс

Зависимости времени рассасывания 
и спада от тока коллектора
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Области максимальных режимов

Зависимости импульс­
ного теплового сопро­

тивления переход—  
корпус от длительно­

сти импульса
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